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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Các chất đánh dấu huỳnh quang có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nghiên 

cứu những quá trình sinh học, đặc biệt những quá trình xảy ra ở bên trong tế bào, các 

quá trình phức tạp ở mức độ phân tử mà nếu không có các chất đánh dấu huỳnh quang 

thì không có cách nào để theo dõi. Bằng cách gắn các chất đánh dấu huỳnh quang vào 

protein và các đối tượng sinh học, dựa trên sự quan sát ánh sáng do chúng phát ra, có 

thể hiểu được chức năng và sự chuyển hoá của từng loại protein trong cơ thể cũng như 

các quá trình sinh học khác, phục vụ cho những nghiên cứu cơ bản về cơ thể sống. 

Các chất đánh dấu huỳnh quang trước đây thường được sử dụng là các chất 

màu hữu cơ, tuy nhiên chúng có nhược điểm là độ bền quang hóa không cao, phổ 

hấp thụ hẹp nên không thể sử dụng các kích thích đa kênh, hơn nữa phổ phát quang 

rộng cho độ sắc nét của ảnh huỳnh quang không cao. Hiện nay, một trong các vật 

liệu nano quang là các hạt nano bán dẫn hay các chấm lượng tử đang tạo thành một 

loại chất đánh dấu huỳnh quang mang nhiều tính chất ưu việt do chúng có độ chói 

và độ bền quang cao gấp nhiều lần so với các chất màu hữu cơ. Hơn nữa tính chất 

quang của các hạt nano chấm lượng tử có thể được điều khiển theo kích thước và 

thành phần hoá học nên không khó để tạo ra các chất đánh dấu huỳnh quang với 

màu phát xạ như mong muốn [1-11].  

Các chấm lượng tử đang được sử dụng và nghiên cứu làm chất đánh dấu 

huỳnh quang chủ yếu dựa trên cơ sở các chất bán dẫn CdS, CdSe, hoặc CdTe…[12-

23] vì huỳnh quang của các chất này nằm trong vùng nhìn thấy. Việc sử dụng các 

chấm lượng tử thương phẩm ở nước ta vẫn có nhiều khó khăn do giá thành cao, 

hoặc do khâu bảo quản trong khi vận chuyển nên các chấm lượng tử được nhập về 

thường có chất lượng không tốt. Do đó, việc chế tạo và nghiên cứu các tính chất 

quang của các hạt nano chấm lượng tử cho ứng dụng đánh dấu huỳnh quang ở Việt 

nam vẫn rất cần thiết. 

Các phương pháp chế tạo các chấm lượng tử phổ biến trên thế giới hiện nay 

là các phương pháp hóa học thường sử dụng tiền chất hữu cơ – kim loại có độ độc 

hại cao, và đòi hỏi phải tiêu tốn một khoản chi phí cao cho hoá chất, điều kiện và 


